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плане
Индекс Наименование

Экза 

мен
Зачет

Зачет с 

оц.
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тное
Факт

Часов в 

з.е.
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По 

плану

Конт. 

раб.
СР

Конт 

роль

Интер  

часы
з.е. Лек Лаб Пр КСР СР

Конт 

роль
з.е. Лек Лаб Пр КСР СР

Конт 

роль
з.е. Лек Лаб Пр КСР СР

Конт 

роль
з.е. Лек Лаб Пр КСР СР

Конт 

роль
Код Наименование Компетенции

58 58 2088 2088 896 868 324 218 23 192 16 176 336 108 20 112 32 128 340 108 15 64 176 192 108

24 24 864 864 368 424 72 138 15 112 16 112 264 36 5 16 48 116 4 64 44 36

+ Б1.О.01 Иностранный язык 3 12 6 6 36 216 216 96 84 36 90 2 32 40 2 32 40 2 32 4 36 20 Иностранных языков УК-4; УК-5

+ Б1.О.02 История, философия и методология естествознания 1 3 3 36 108 108 48 60 16 3 32 16 60 21 Философии и истории УК-1; УК-5; ОПК-1

+ Б1.О.03 Компьютерные технологии в науке и производстве 1 3 3 36 108 108 32 76 3 16 16 76 6 Квантовой электроники УК-1; УКЦ-1; УКЦ-2

+ Б1.О.04 Квантовая теория поля 1 3 3 36 108 108 64 44 3 32 32 44 6 Квантовой электроники ОПК-1; ОПК-2

+ Б1.О.05 Газодинамические лазеры 1 4 4 36 144 144 64 44 36 8 4 32 32 44 36 6 Квантовой электроники ОПК-3; ОПК-4

+ Б1.О.06

Современные проблемы естествознания и 

устойчивого развития: Лазеры сверхкоротких 

импульсов

2 3 3 36 108 108 32 76 16 3 16 16 76 6 Квантовой электроники ОПК-1; ОПК-2; ПК-3

+ Б1.О.07 Фемтосекундная оптика 3 2 2 36 72 72 32 40 8 2 32 40 6 Квантовой электроники УК-6; ОПК-3; ОПК-4

34 34 1224 1224 528 444 252 80 8 80 64 72 72 15 96 32 80 224 108 11 64 112 148 72

+ Б1.В.01 Физика лазерного термоядерного синтеза 1 3 3 36 108 108 48 24 36 8 3 32 16 24 36 6 Квантовой электроники ПК-12.2; ПК-12.1

+ Б1.В.02 Диагностика плазмы 1 3 3 36 108 108 64 8 36 8 3 32 32 8 36 6 Квантовой электроники ПК-1; ПК-2; ПК-3

+ Б1.В.03 Нелинейная оптика 2 1 5 5 36 180 180 64 80 36 8 2 16 16 40 3 16 16 40 36 6 Квантовой электроники ПК-1; ПК-2; ПК-3

+ Б1.В.04 Неодимовые лазеры 3 2 2 36 72 72 32 40 16 2 32 40 6 Квантовой электроники ПК-3; ПК-12.1

+ Б1.В.05 Взаимодействие лазерного излучения с веществом 3 4 4 36 144 144 64 44 36 8 4 32 32 44 36 6 Квантовой электроники ПК-11; ПК-12.1

+ Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 2 4 4 144 144 48 96 8 4 16 16 16 96 ПК-12.2

+ Б1.В.ДВ.01.01 Методы конструирования лазерной техники 2 4 4 36 144 144 48 96 8 4 16 16 16 96 6 Квантовой электроники ПК-12.2

- Б1.В.ДВ.01.02 Сильноточная электроника 2 4 4 36 144 144 48 96 8 4 16 16 16 96 6 Квантовой электроники ПК-12.1

+ Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 2 4 4 144 144 64 44 36 8 4 32 16 16 44 36 ПК-12.1

+ Б1.В.ДВ.02.01 Йодные лазеры 2 4 4 36 144 144 64 44 36 8 4 32 16 16 44 36 6 Квантовой электроники ПК-12.1

- Б1.В.ДВ.02.02 Методы регистрации излучения 2 4 4 36 144 144 64 44 36 8 4 32 16 16 44 36 6 Квантовой электроники ПК-12.1

+ Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 3 2 2 72 72 32 40 8 2 32 40 ПК-11; ПК-12.2; ПК-12.1

+ Б1.В.ДВ.03.01 Источники питания лазеров 3 2 2 36 72 72 32 40 8 2 32 40 6 Квантовой электроники ПК-11; ПК-12.2; ПК-12.1

- Б1.В.ДВ.03.02 Физика и техника СВЧ 3 2 2 36 72 72 32 40 8 2 32 40 6 Квантовой электроники ПК-11; ПК-12.2; ПК-12.1

+ Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 3 3 3 108 108 48 24 36 8 3 32 16 24 36 ПК-12.2; ПК-12.1

+ Б1.В.ДВ.04.01 Волоконные лазеры 3 3 3 36 108 108 48 24 36 8 3 32 16 24 36 6 Квантовой электроники ПК-12.2; ПК-12.1

- Б1.В.ДВ.04.02 Полупроводниковые лазеры 3 3 3 36 108 108 48 24 36 8 3 32 16 24 36 6 Квантовой электроники ПК-12.2; ПК-12.1

+ Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 2 4 4 144 144 64 44 36 4 32 32 44 36 ПК-12.2

+ Б1.В.ДВ.05.01 Применение лазеров 2 4 4 36 144 144 64 44 36 4 32 32 44 36 6 Квантовой электроники ПК-12.2

- Б1.В.ДВ.05.02 Лазерные технологии в производстве 2 4 4 36 144 144 64 44 36 4 32 32 44 36 6 Квантовой электроники ПК-12.2

53 53 1908 1908 288 1620 5 96 84 12 96 336 9 96 228 27 972

17 17 612 612 192 420 5 96 84 12 96 336

+ Б2.О.01(У) Научно-исследовательская работа студента 1 2 11 11 36 396 396 192 204 5 96 84 6 96 120 6 Квантовой электроники УК-1; УК-2; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; УКЦ-1; УКЦ-2

+ Б2.О.02(П) Научно-исследовательская работа студента 1 2 6 6 36 216 216 216 6 216 6 Квантовой электроники УК-1; УК-2; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; УКЦ-1; УКЦ-2

36 36 1296 1296 96 1200 9 96 228 27 972

+ Б2.В.01(П) Научно-исследовательская работа студента 2 3 9 9 36 324 324 96 228 9 96 228 6 Квантовой электроники ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-11; ПК-12.2; ПК-12.1

+ Б2.В.02(П) Преддипломная практика 4 27 27 36 972 972 972 27 972 6 Квантовой электроники УК-3; УК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-11; ПК-12.2; УКЦ-1; УКЦ-2; ПК-12.1

9 9 324 324 324 9 324

+ Б3.01 Государственная итоговая аттестация 9 9 36 324 324 324 9 324 6 Квантовой электроники
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-11; ПК-12.2; УКЦ-1; УКЦ-2; ПК-12.1

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

Курс 1
- - - Форма контроля з.е. - Итого акад.часов

Семестр 1 Семестр 2

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

Блок 2.Практика 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс 2

Семестр 3 Семестр 4
-Закрепленная кафедра
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Нед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

У

П

К

АвгустМай

Календарный учебный график 
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Итого
Сем. 4 Всего

Сводные данные

Курс 1 Курс 2

Сем. 1 Сем. 2 Всего Сем. 3

52 21

более 39 нед.

Каникулы 5

Продолжительность обучения 

 Итого 21 31

более 39 нед.

31

2

П

Д

Г Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

Подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы

17

Производственная практика 4

Теоретическое обучение и практики

Экзаменационные сессии

36

5

4

19 17
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